






Преимущества
АО «ЗНТЦ»

Собственное производство компонентной 
базы полного цикла, в том числе на GaN (Si). 

Современное 
оборудование сборочного 
производства, включая 
линию герметизации 
в пластиковые корпуса.

Технологический 
процесс ориентирован 
на изготовление 
приборов на пластинах 
диаметром 150мм.

Высококвалифици-
рованный персонал.

Отдельная 
технологическая линия 
кристального 
производства для выпуска 
изделий на GaN (Si).

Налажены партнерские 
отношения с ведущими 
ВУЗами и 
предприятиями 
электроники в РФ.

Производственные 
мощности предприятия 
позволят производить 
до 2500 пластин в год.
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АО «ЗНТЦ» совместно 
с НИУ МИЭТ осуществляет 

разработку базовых 
технологий и маршрутов 

изготовления электроники 
GaN и современных 

компонентов для силовой 
электроники и систем связи. 

Реализация проекта позволит прямым или косвенным образом решать основные 
приоритетные направления, установленные Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации. Прежде всего, это направление «переход 
к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 
формирование новых  источников, способов транспортировки и хранения энергии». 

Зеленоградский нанотехнологический центр представляет собой 
многофункциональный  микроэлектронный комплекс полного цикла разработки 
и контрактного производства изделий микроэлектроники и микросистемной 
техники  с набором технологий CMOS, MEMS,  обеспечивающий необходимые 
условия для изготовления широкого спектра изделий гражданского. 


